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半導体レーザ装置

レーザジャイロ、姿勢制御装置、ナビゲーション装置、手ぶれ補
正装置、携帯用情報端末、航空機、自動車、バイク

複数の方向へ出射するレーザ光の強度を個別に制御する。

複数の方向へ出射するレーザ光の強度を個別に制御できるので、レーザジャイロ
を用いた各種の電子機器の利便性が向上する。

半導体多層膜によって構成された活性層２４とこの活性層に電流を注入する電極
とを備え、活性層２４は仮想の菱形の経路３２を構成する４つの端面２４a～２４dを
有し、経路３２に沿って時計回り及び時計回りに伝播するレーザ光Ｌ１、Ｌ２の一部
がレーザ光６１～６４として出射されるとともに、経路３２の菱形を構成する４つの
分割部分にそれぞれ独立した電極を設けて各分割部分に異なる量の電流を注入
することによって、レーザ光６１～６４の強度を制御している。


